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Tema 6: El diodo
Tema 6. El diodo

● Objetivos:
– Comprender cualitativamente los fundamentos físicos de la 

unión p-n en equilibrio y polarizada.

– Conocer la curva característica I-V de los diodos.

– Saber utilizar las distintas aproximaciones del diodo para 
resolver circuitos con diodos.

– Conocer algunos diodos especiales: Zener, LED y Schottky.

Tema 6. El diodo

6.1 La unión p-n en equilibrio.

6.2 Polarización del diodo.

6.3 Curva característica del diodo.

6.4 Diodos especiales: Zener, Schottky, LED.

6.5 Aplicaciones: limitador de tensión, rectificador, 
puertas lógicas.

Introducción

● Rectificación de corriente alterna: puente de 
diodos.
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Introducción

● Rectificación de corriente alterna: puente de 
diodos.
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Introducción: corriente

● Desplazamiento:

● Difusión:

● Densidad de corriente total:
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Ejemplo 10-1
6.1

Calcula la diferencia de potencial en la unión pn de un 
diodo de germanio, dopado con antimonio en una 
concentración de 4·1022 m-3 en su zona n, y con indio en 
una concentración de 3·1022 m-3 en su zona p, a 300 K. 
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● Polarización 
directa:

● Polarización 
inversa:
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Ejemplo 10-2
6.3

Calcula la intensidad que circula por el diodo de la figura, 
utilizando las tres aproximaciones del diodo. 
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Ejemplo 10-3
6.3

Calcula la intensidad que circula por el 
diodo de la figura. 
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Ejercicio 4
6.3

Calcula la corriente que circula por el circuito de la figura, utilizando las 
tres aproximaciones para el diodo:
a) Diodo ideal.
b) Segunda aproximación.
c) Tercera aproximación.
La tensión de codo del diodo es de 0,7 V, y su resistencia de 0,23 Ω.
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Calcula la corriente que circula por 
el diodo de la figura, sabiendo que 
se trata de un diodo de Germanio 
cuya tensión de codo o tensión 
umbral es de 0,3 V.
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Diodo Zener
6.4

Curva característica de un diodo Zener
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Modelización del diodo Zener en inversa:

Curva característica de un diodo Zener
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Aplicación del diodo Zener: mantener 
constante un valor de la tensión.
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Color

GaAs Zn 900 IR

GaAs Si 900 – 1020 IR

GaP N 570 Verde
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GaP Zn, O 700 Rojo
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GaAs0.35P0.65 N 632 Naranja
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SiC -- 490 Azul
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